ROMUALD
BARTEOMIE) BECK

Romuald B. Beck urodzit sie 27 lipca 1953 ro-
ku w Warszawie, gdzie skoriczyt szkote pod-
stawowq (1967) i liceum ogélnoksztatcace
(1971). Dyplom magistra inzyniera elektronika
uzyskat w 1977 roku na Wydziale Elektroni-
ki Politechniki Warszawskiej. Zatrudniony byt
w Instytucie Technologii Elektronowej (obec-
nie Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
— IMiO PW) poczatkowo na stanowisku in-
zynieryjno-technicznym — technologa, a od
1979 roku — w charakterze nauczyciela aka-
demickiego. Obecnie, od 2000 roku — pracu-
je na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
W 2009 roku uzyskat tytut profesora.

Stopieri doktora nauk technicznych uzyskat
w 1982 roku na Wydziale Elektroniki Politech-
niki Warszawskiej za rozprawe pt. Ukfad di-
elektryk—krzem wytwarzany metoda statopra-
dowej anodyzacji plazmowej (technologia,
wiasciwosci, niektére zastosowania), a stopieri
doktora habilitowanego — w 1996 roku — za
monografie pt. Modelowanie proceséw utle-
niania krzemu.

W tym czasie swoje umiejetnosci i wie-
dze pogtebiat w ramach stazéw naukowych
(krajowych i zagranicznych). | tak, pracowat
naukowo w: Instytucie Technologii Elektro-
nowej w Warszawie (1982), Interuniversity
Microelectronics Center IMEC vzw., Leuven,
Belgia (1987), The Pennsylvania State Uni-
versity, State College, USA (1990).

W zwiazku z realizowang pod jego kierow-
nictwem wspétpraca naukowo-badawcza oraz
dydaktyczng z Centre National de Recherche
Scietifique i Institue National Politechnique de

INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI | OPTOELEKTRONIKI

Grenoble w Grenoble (Francja) petni takze
role visiting professor w tych instytucjach.

Od 1984 roku (z przerwa w okresie 1987—
-1990) do chwili reorganizacji Zaktadu Mikro-
elektroniki w 2000 roku petnit funkcje kierow-
nika Zespotu Technologii, Diagnostyki i Mode-
lowania Przyrzadéw Pétprzewodnikowych
w IMiO PW, a od 2006 roku — kierownika
Zaktadu Przyrzadéw Mikroelektroniki i Nano-
elektroniki.

Zainteresowania badawcze Romualda B.
Becka koncentrowaty sie od poczatku na pro-
blematyce wytwarzania przyrzadéw pétprze-
wodnikowych i uktadéw scalonych oraz meto-
dach ich charakteryzacji i diagnostyki. Wstep-
nie skupiaty sie one na technologii krzemowej,
jednak z biegiem lat zainteresowanie to roz-
szerzato si¢ takze na technologie oparte na
innych typach podtozy pétprzewodnikowych,
np. podtozach krzem-na-izolatorze (SOI), na
wegliku krzemu (SiC), czy (od niedawna) na
azotku galu (GaN).
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Badania, w jakich brat udziat, koncentro-
waly sie w szczegélnosci, wokét nastepuja-
cych zagadnieri:

zastosowanie proceséw plazmowych do

technologii wytwarzania przyrzadéw pot-

przewodnikowych i uktadéw scalonych

(procesy wytwarzania warstw i ich tra-

wienia);

termiczne tlenki krzemu, w tym problemy

wytwarzania warstw cienkich i ultracien-

kich;

elektryczne i nieelektryczne metody cha-

rakteryzacji i diagnostyki skutkéw proce-

séw technologicznych, w tym takze kon-
struowanie struktur testowych;
zastosowanie warstw krzemu porowatego
do wytwarzania przyrzadéw MOS-SOI
oraz mikrosystemow krzemowych;
integracja technologii mikrosystemow

z technologia uktadéw scalonych.

Owocem tych prac sa dwie ksigzki — Tech-
nologia krzemowa (PWN, 1992) i Modelowa-
nie procesu utleniania krzemu (1996) — oraz
okoto 150 publikacji w pismach fachowych
o cyrkulacji miedzynarodowej (w tym m.in.
w: ,|EEE Trans. on Electron Devices”, ,Applied
Surface Science”, , Thin Solid Films”, ,Solid-Sta-
te Electronics”, ,Journal of Electronic Materials”)
i materiatach konferencyjnych (w wiekszosci
miedzynarodowych).

Wraz z profesorem Jerzym Ruzytto i magis-
trem inzynierem Zbigniewem Redlichem zbu-
dowali (1986-1987) pierwsze na Politechnice
Warszawskiej laboratorium technologicznego
typu clean-room do celéw badawczych i dy-
daktycznych. Pod jego kierownictwem i jego
staraniem zostato juz ono od tej pory kilkakrot-
nie zmodernizowane i jest obecnie dumg Insty-
tutu, Wydziatu i Uczelni. Zgromadzona w nim
kosztowna aparatura, obstugiwana i utrzymy-
wana stale w ruchu przez znakomity zespét
techniczny (Witold Ciemiewski i Kazimierz
Dalbiak) pozwala na prowadzenie unikato-
wych prac badawczych z zakresu ,czystej
technologii” oraz, dzieki mozliwosciom wy-
twarzania struktur testowych, dostarcza ma-
teriat doswiadczalny dla prac teoretycznych
oraz z zakresu diagnostyki i charakteryzacji
przyrzadoéw pétprzewodnikowych.

Romuald B. Beck kierowat blisko 20 pro-
jektami badawczymi finansowanymi-bezpo-
$rednio lub posrednio przez Komitet Badan
Naukowych.

Wielokrotnie nagrodzony przez Rektora Po-
litechniki Warszawskiej: za Wybitne Osiagnie-
cia Naukowe w latach 1977, 1978, 1980,
1983, 1989, 1994 i 1997, 2002, 2004, 2006
oraz za Osiagniecia w Dydaktyce — w 1992
roku.

Autor koncepcji, a nastepnie prowadzacy
zajecia (w jezyku polskim i angielskim) z kilku
przedmiotéw, m.in. , Technologia struktur krze-
mowych”, ,Technologia wytwarzania mono-
litycznych uktadéw scalonych”, autor zajec
laboratoryjnych oraz wspéttwérca wyktadu
,Zaawansowane technologie mikroelektro-
niczne i optoelektroniczne”. Takze wspdtau-
tor ¢wiczen laboratoryjnych realizowanych
w ramach innych przedmiotéw. Opiekun po-
nad 30 prac dyplomowych i 6 prac doktorskich
— promotor 5 — obronionych.

Wspétorganizator krajowych i miedzyna-
rodowych konferencji Srodowiskowych i nau-
kowych, m.in.: SET’'90, SET'92, SET'94 (Scien-
ce for Industry), ELTE'94, ,Diagnostics &
Yield’98” i , Diagnostics & Yield’2000”; wspd6t-
organizator wystawy Osiagnie¢ Polskiej Nau-
ki w ramach Targéw Innowacji i Wynalazkéw
w Pittsburgu (USA) (1997).

Romuald B. Beck jest cztonkiem Sekgcji
Mikroelektroniki Komitetu Elektroniki i Tele-
komunikacji PAN (od 1994 roku). Byt czton-
kiem Electrochemical Society (1998-2003)
IEEE (1997-2002) i jako Membership Develop-
ment Officer IEEEE — cztonkiem Zarzadu IEEE
Sekcja Polska (1999-2002).

Od 2008 roku petni role kierownika Pro-
jektu CEZAMAT (Centrum Zaawansowanych
Materiatéw i Technologii), ktéry realizowany
jest z funduszy strukturalnych UE przez Kon-
sorcjum CEZAMAT (3 warszawskie uczelnie —
PW, UW, WAT, 4 instytuty PAN i ITME) z PW
jako gtéwnym beneficjentem. To najwieksza
inwestycja w historii PW oraz jedna z najwiek-
szych w dziedzinie high-tech w Polsce.

Studiowat wedtug programu indywidual-
nego oraz pracowat przez wiele lat pod kie-
rownictwem prof. dr hab. Andrzeja Jakubow-
skiego, ktéry wprowadzit go w $wiat nauki;
zainteresowanie technologia rozbudzit w nim
natomiast prof. dr hab. Jerzy RuzyHo.

Jest zonaty; ma dwie cérki.

Jego pasje to: muzyka, fotografia, filmowa-
nie, turystyka, niektére sporty. Interesuje sie
takze historia.





